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(54) Mikrovlnny oscilétor s tranzistorem MESFE

Reden{ se tyké mikrovlinného oscildto-
ru 8 tranzistorem MESFE, vytvoFfeného na
elektricky vodivé ploSe své zdkladni des-
ky. P¥edmét PeSeni{ je vhodny¥ k vyuzitdi
‘zejména v p¥ipadech, kdy je pot¥ebné mit
"k digpozici pPeladitelny a snadno vyrobi-
- telny mikrovlnny oscildtor y jednom nedbo
‘né8kolika vyhotovenich, umoZmujiei jedno~
duchou montd% a vyménu aktivnich prvild
bez nebezpedi jejich zni®eni. Podstata -
mikrovinného oscildétoru spolivd v tom, Ze
Je opatPen dridkem, ve kterém j& svym
zFidlem vyjimatelné upevnén tranzistor,
jeho#Z wy¥vod hradle je spojen a prvnim ko-
ncem obvodu hradla, ktery je svym druhym
koncem upevnén pPes izoladni podloZku k
zékladn{ desce, pod obvodem hradla je up~.:
raven rezondtor, a nora tranzistoru je : i
premosténa kolikem tvaru pismene L, k .
némuz je pripojen napdjeci p¥fvod, pridem#
kol{kem a napdjecim p¥ivodem je tvoren
obvod nory.
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Vyndlez fedi mikrovlnny oscilétor s tranzistorem MESFE,
vytvofeny na elektricky vodivé plode své zakladni deaky,

Dosavadni{ konstrukce mikrovlnnych oscilétord s tranzisto=
ry MESFE jsou fedeny s vyuZitim mikropéskovych struktur na di-
elektrickych substratech, do nichZ jsou tranzistory plivaieny
nebo péjeny. Doladdni obvodd je proveditelné velmi obtiZnd a
viména aktivnfho prvku mé &asto za nésledek jeho znileni nebo
neni moZnd vibec, PouZivéni dielektrickych substréatl m4 za né-~
sledek zvydeni ztrat obvodd, Vyvoj mikropaskovych struktur je
" velmi sloZity a néroky na parametry a jakost materidlld jsou
rovnéZ vysoké. Vysledkem je vysokd cena a rentability se dosa=- ,
huje jen velkou sériovosti vyroby.

Hlavn{ nevyhody téchto dosud znémych konstrukci mikrovln—
nych oscilitorl tedy spoéivaji ze jména ve vysoké cend a jakosti
pouzitych materiéli, a ddle v nemoinosti jejich doladovéni a
neopravitélnosti. priSemZ tyto nevfhody vystupuji do popiedi
‘zejﬁéna v pitipadech, kdy pro dany ifel je zapotfebi pouze né-
kolik kusd takového osciléitoru,

Uvedené nevyhody jsou odstrandny mikrovinnym oscilétorem
podle vynédlezu, jehoZ podstata spotiva v tom, Ze Jje opatien
dridkem, ve kterém je svym zifidlem vy jimatelnd upevnén tranzise
tor, johoZ vyvod hradla je spojen s prvnim koncem obvodu hrade
la, ktery je sv§m druhym koncem upevnén pres izolaéni podloZku
k zdkladni desce, pod obvodem hradla Jje upraven rezonétor,

a nora tranzistoru je premosténa kolfkem tvaru pismene L, k ndé-
muZz je pfipojen napéjeci privod, prilemZ kolikem a napéjecim
" pfivodem je tvoren obvod nory, ’

P#i vyhodném vytvoieni vynidlezu je rezonédtor tvoren dieleke
triakym rezonitorem, rezondtorem TEM nebo dutxnovym rezonatorem
s videm TE nebo TM

Déale je vyhodné, kdyi obvod hradla je opatien zakondovae=

oim odporem,
., RovnéZ je vyfhodné, kdyZ kolik je piipojen k zA&téZi souo=

sjm vedenim nebo obdélnikovim vlnovodem,

Pri dalsim vyhodném vytvofeni je k obvodu hradla zapo jen
mechanick§y kapacitni ladici prvek nebo .ladici varaktor, nebo
jeo k obvodu hradla vazdn rezondtor YIG laditelny vné jiim magne~
tickym polem,
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Hlavn{ vfhody mikrevlinného oscilétoru ﬁodlo vynilezu spo~
éivaji v tom, Ze umoznuje nastaveni vazby dielektrického rezo-
nétoru s vedenim TEM v obvodu hradla tranzistoru i nastaveni
zpétné vazby a vystupnf vazby pomoci koliku tvaru pismene L,
spo jeného s norou tranzistoru MCSFE., Konstrukce mikrovlnného
oscilitoru podle vynédlezu rovnéz umoznuje navézat k obvodu hrad~
la také daldi typy rezonatori, vietnd napf, rezonitoru YIG, pou=~
#ivat mechanické ladici prvky z vodide &i dielektrika, nebo
pouzivat elektrické ladéni pomoci varaktoru nebo ferritového
prvku v obvodu hradla tranzistoru MESFE, Kromé toho mikrovlnny
oscilator podle vyndlezu umoZnuje snadnou mont4% i vyménu jak
tranzistoru, tak rezonétoru, je mechanicky i elektricky stély
a je snadno vyrobitelny, takie jeho zhotoveni je rentabilni
i tehdy, kdy pro dany idel, napr. mérfeni a zkouseni, je zapotiee
bi zhotovit pouze jeden nebo ndkolik kusl, pirilemZz tento jeden
nebo nékolik kust maji vzhledem k uvedeﬁym vfhodém viceidelové
vyuziti,

V dal$im je vyndlez podrobndji vysvétlen na piikladu pro=-
vedeni ve spojeni s vykresovou &asti.

Na piipojeném obr. 1 je schématicky zndzornén priklad me~
chanickéhoﬂpfovedeni mikrovlnného oscilédtoru podle vynélezu,
na obr, 2 je schematicky znédzornén priklad elektrického zapoje~
ni mikrovlnného oscilatoru podle vynéalezu.

Mikrovlnny oscilédtor podle vyndlezu je vytvoren na zdkladw
ni desce 1, ktera je bud v celém svém prifezu, nebo alespon na
své hornf plode.elektricky vodivd. Je opatien.péarem rozebiiaé
telnych drzékd 2, ve kterych je svym ziidlem 4 vyjimatelnd u=-
pevnén tranzistor 3. V§vod 5 hradla tranzistoru 3 je spojen s
‘prvnim koncem obvodu 9 hradla, ktery je svym druhym koncem
upevnén pi'es izolaéni podloiku k zdkladni desce l. Pod obvodem
$ hradla je upraven rezondtor 8, ktery je obvodem 9. hradla
spojen 8 elektricky vodivou plochou zdkladni desky l. Nora 13
tranzistoru 3 je spojena s kolikem 6 tvaru pismene L, k némuZ .
je prfipojen napédjeci{ pfivod 7. Kolikem 6 a napéjecim privodem 7
Je tvoren obvod nory 13, K.obvodu 9 hradla, viz obr. 2, je piis
pojen napédjeci filtr 12, tvoreny zakonfovacim odporem 10 a kone
denzé4torem, a kolik 6 je k nezndzorndné z&t8zi piipojen souos
"sym vedenim 11, '
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Rezonétor 8 miie byt tvolen dioloktrickyn,rozonétoren. re-
zondtorem TEN.nebo dutinovym rezonidtorem s videm TE nebo

XXX
M, .+ Kolik 6 miZe bt pfipojen k z4t8Zi rovnéi obdélnikovym

vliitqdol. K obvodu 9 hradla mize byt zapojeh mechanicky kapa=
oitn{ ladic{ prvek nebo ladic{ varaktor. K obvodu 8 hradla rove
nd2 miZe byt vézan rezonstor YIG laditelnf§ vndjéim magnetickym
polem, . | . o

Popsanj mikrovlnny oscilétor po zapojeni napédjecich napéts
pracuje tak, Ze prostifednictvim zpétné vazby kolikem 6 je vye
stupni signdl z nory 13 tranzisteru 3 v patfidné fézi dodévan
do obvodu.g hradla a znovu zesilovén, &{m? jsou aplnény podmine
- ky kmiténi oscildtoru na kmitodtu, uréeném rezonitorem 8 v obe
vodu 9 hradla.

Mikrovinny oscilétor podle vynélezu je v mikrovinné techs
nice vhodny k vyuZiti ze jména tehdy, kdy pro konkrétni pripad
je potfebné mit k dispozioci snadno preladitelné a plipad od piie
padu snadno vyrobitelné zarizeni{, umoznujic{ jednoduchou mon=.
t4Z a vyménu aktivnich prvkd, bez rizika je jich posikozeni mnebo
znicteni,
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Pﬁznuhr erLLEzu

1. Mlkrovlnny oscllétor 8 tranzistorem MESFE, vytvofony

" na elektricky vodivé ploSe své zdkladni desky, vyznadeny tim,
Ze je opatfen drZdkem (2), ve kterém je svym ziidlem (4) vy jfe
matelnd upevndn tranzistor (3), jehoZ vyvod (5) hradlé’je Spoe
Jen s prvnim koncem obvodu (9) hradla, kter§ je svym druhym
koncem upevndn pres izoladni podloZku k zékladni desce (1),
pod obvodem (9) hradla je upraven rezométor (8), . "nora (13)
tranzistoru (3) je pfemosténa'kolikedv(ﬁ) tvaru pismene L, k
némuz je pripojen napéjeci pfivod (7), piidemZz kolikem (6)

a napajecim pfivodem {7) je tvofen obvod nory (13),

2, Mikrovlinny oséilétbr podle bodu 1,.vyzﬁaéeni tim, Ze
rezondtor (8) je tvoren dielektrickym rezonitorem.

3. Miﬁrovlnny oscilator podle bodu 1, vyznafeny tim, Ze
rezonédtor (8) je tvofen rezon&torem TEM,

'4.‘Mikrov1nny oscilédtor podle bodu 1, vyznaleny tim, Ze
rezonétor (8) Jje tvoren dutinovym rezonétorem s videm'TExxx
nebo TM

50 Mxkrbvlnny oscilitor podle ndékterého z pfedchozich bo=
dd, vyznadeny tim, Ze obvod (9) hradla je opatfen zakonSovacim
odporem (10),

6. Mikrovlnni oscilator podle ndkterého z piedchozich boe.
di, vyznaleny tim, Ze kolik (6) je pripojen k zétéil souosym
vedenim (11),

70 Mikrovlnny oscilator podle ndkterého z bodd 1 aZ §,
vyznadeny tim, Ze kolik (6) Je piipojen k z4t&Zi obdélnikovym
vlnovodem,

8+ Mikrovlnny oscilétor podle ndkterého z pifedchozich bo=
dd, vyznadeny tim, Ze k obvodu (9) hradla je zapojen mechanicky
kapacitni ladici prvek,

9. Mikrovlnn§ oscilétor podle nikterého z bodd 1 a% 7,
vyznadeny tim, Ze k obvodu (9) hradla je zapojenﬁladlai va~
raktor.

10, Mikrovlnn§y oscilédtor podle .adkterého z bodd 1 aZ 7,
vyznateny tim, Ze k obvodu (9) hradls Jje vazén ‘rezonator YIG

laditelny wvnéd jSim magnetickjm polems
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